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енергії

2. Development of new methods for efficiency increase of silicon photoelectric converters of a solar energy

Реферат:
1. Дисертацію присвячено розробці та дослідженню нових методів мінімізації резистивно-рекомбінаційних
та оптичних втрат у кремнієвих сонячних елементах (СЕ) з дифузійним та індукованим p-n- переходами. Для
зменшення резистивно-рекомбінаційних втрат у СЕ з індукованим p-n- переходом запропоновано
використовувати зовнішнє електричне зміщення. Оптичні втрати запропоновано мінімізувати введенням у
структуру кремнієвих СЕ шарів пористого кремнію (por-Si). Для покращення антивідбивних властивостей
por-Si оптимізовано технологію його електрохемічного формування. Експериментально підтверджено
ефективність використання гідрогенізованого por-Si для мінімізації оптичних втрат у структурах моно- та
мультикристалічних кремнієвих СЕ.



2. The dissertation is devoted to development and research of new methods of minimization of resistive-
recombination and optical losses in silicon solar cells (SC) with diffused and induced p-n junctions. For reduction
of resistive-recombination losses in SC with induced p-n junction its offered to use external bias. The minimization
of optical losses are offered to by reaching by introduction in silicon SC structure of porous silicon (por-Si) layers.
For improvement of antireflecting properties of por-Si the optimization of technology of its electrochemical
formation is carried out. Efficiency of use of hydrogenated por-Si for minimization of optical losses in structures of
mono- and multicrystalline silicon SC is experimentally confirmed.
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